










































































专利名称(译) 有机发光二极管显示基板，有机发光二极管显示装置以及有机发光二极管显示基板的制造方法

公开(公告)号 EP3555922A1 公开(公告)日 2019-10-23

申请号 EP2017829577 申请日 2017-06-29

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
合肥鑫晟光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
合肥新盛光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
合肥新盛光电科技有限公司.

[标]发明人 ZHU RUHUI

发明人 ZHU, RUHUI

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/56 H01L51/00

CPC分类号 H01L27/3246 H01L51/0011 H01L2227/323 H01L27/1288 H01L27/3283 H01L51/525 H01L21/77 
H01L27/3218 H01L27/3248 H01L27/3258 H01L27/326 H01L27/3262 H01L51/0096 H01L51/56 H01L51
/5206 H01L51/5221

代理机构(译) COHAUSZ＆FLORACK

优先权 201611176024.8 2016-12-16 CN

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供一种制造具有子像素区域（201）和子子像素区域（202）的有机发
光二极管显示基板的方法。该方法包括在基础基板（10）上形成像素限
定层（20），像素限定层（20）形成在子像素间区域（202）中并限定
有机发光的子像素区域（201）二极管显示基板;在所述像素限定层
（20）的远离所述基础基板（10）的一侧上形成绝缘介电层（50），所
述绝缘介电层（50）形成为限定大于所述子像素的第一开口区域（501）
区域（201）;然后，在形成绝缘介电层（50）之后，使用放置在绝缘介
电层（50）上的掩模板（30）在每个子像素区域（201）中形成有机发
光层（102）。
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